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SST39WF400B-70-4I-B3KE [MICROCHIP] 

256K X 16 FLASH 1.8V PROM, 70 ns, PBGA48, 6 X 8 MM, ROHS COMPLIANT, MO-210AB-1, TFBGA-48; 



 

  

  
    	 	 
	元器件型号：	 SST39WF400B-70-4I-B3KE
	生产厂家：	
	    MICROCHIP TECHNOLOGY
      
	描述和应用：	256K X 16 FLASH 1.8V PROM, 70 ns, PBGA48, 6 X 8 MM, ROHS COMPLIANT, MO-210AB-1, TFBGA-48
 可编程只读存储器 内存集成电路 闪存
	PDF文件：	总32页 (文件大小：340K)
	下载文档：	  下载PDF数据表文档文件 
	型号参数：SST39WF400B-70-4I-B3KE参数
	是否无铅	  不含铅
	是否Rohs认证	  符合
	生命周期	Active
	IHS 制造商	MICROCHIP TECHNOLOGY INC
	零件包装代码	BGA
	包装说明	TFBGA, BGA48,6X8,32
	针数	48
	Reach Compliance Code	compliant
	ECCN代码	3A991.B.1.A
	HTS代码	8542.32.00.51
	Factory Lead Time	7 weeks
	风险等级	5.52
	最长访问时间	70 ns
	命令用户界面	YES
	通用闪存接口	YES
	数据轮询	YES
	JESD-30 代码	R-PBGA-B48
	JESD-609代码	e1
	长度	8 mm
	内存密度	4194304 bit
	内存集成电路类型	FLASH
	内存宽度	16
	湿度敏感等级	3
	功能数量	1
	部门数/规模	128
	端子数量	48
	字数	262144 words
	字数代码	256000
	工作模式	ASYNCHRONOUS
	最高工作温度	85  °C
	最低工作温度	-40  °C
	组织	256KX16
	封装主体材料	PLASTIC/EPOXY
	封装代码	TFBGA
	封装等效代码	BGA48,6X8,32
	封装形状	RECTANGULAR
	封装形式	GRID ARRAY, THIN PROFILE, FINE PITCH
	并行/串行	PARALLEL
	峰值回流温度（摄氏度）	260
	电源	1.8 V
	编程电压	1.8 V
	认证状态	Not Qualified
	座面最大高度	1.2 mm
	部门规模	2K
	最大待机电流	0.00004 A
	子类别	Flash Memories
	最大压摆率	0.02 mA
	最大供电电压 (Vsup)	1.95 V
	最小供电电压 (Vsup)	1.65 V
	标称供电电压 (Vsup)	1.8 V
	表面贴装	YES
	技术	CMOS
	温度等级	INDUSTRIAL
	端子面层	Tin/Silver/Copper (Sn/Ag/Cu)
	端子形式	BALL
	端子节距	0.8 mm
	端子位置	BOTTOM
	处于峰值回流温度下的最长时间	40
	切换位	YES
	类型	NOR TYPE
	宽度	6 mm
	Base Number Matches	1


	RT8406
	1711039
	SS-666602-NF
	CS-8283-3CTV3
	MC74ACT823DWR2
	MC74AC823DWR2
	CL320SG-G
	ST6242Q6
	SIA811DJ-T1-E3
	0151660802
	ILSM-67005L-55
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	1709902
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	SL635HEL
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	ULN2020G-S16-R
	ULN2020L-S16-R
	CAT24FC01RD4I-TE13
	53364-2871
	53364-1271
	53364-3671
	53364-3071
	53364-1871
	53364-4071
	3041985
	1419119
	NSP5153
	EC2625ETTTS-4.000MTR
	MAX1247AEEE-T
	MAX1246AEEE-T
	MAX1247BCEE-T


  
  







 查看货源




	











 SST39WF400B-70-4I-B3KE


 下载PDF
 收藏此型号
 查看货源


描述和应用

256K X 16 FLASH 1.8V PROM, 70 ns, PBGA48, 6 X 8 MM, ROHS COMPLIANT, MO-210AB-1, TFBGA-48
 可编程只读存储器 内存集成电路 闪存


总32页 (340K)
MICROCHIP TECHNOLOGY


第一页预览：






























©2020 ICPDF网   联系我们和版权申明  





